10-2004-0108474

(19) (KR)
(12) (A)
(51) Int. CL7 (11) 10-2004-0108474
HO1F 37/00 (43) 2004 12 24
(21) 10-2003-0039074
(22) 2003 06 17
(71)
134
(72)
303 303
2 104-1902
102-301
4-15
206 1104
(74)
(54)
(DC Reactor)
(transpose) (joint)



1
1
(transpose)
(joint) ,
(transpose)
4
JP5226142
JP5326249
JP63192208

(DC Reactor)

10-2004-0108474



10-2004-0108474

1 2 (transpose)
1 1 (layer)
1 (stack) . 2 5 .
8000V 1Q .1 3 4 . 2
5 6 . 2
10
(Lagrange Principle)
7
« )
8
(  20ms)



10-2004-0108474

(57)
1.
(DC Reactor) ,
2.
1 ’
3.
1 1
4
1
5.
1 1

(joint)



8, + Val -

L(at.an)

Lib1 k1)

* VaZ -

La2.22)

L(bZ b2}

+ Va3 - + Vad -

* Vah -

L(a3.a3) L{ad ad)

L{35 a5)

L{b3,b3) L{b& b4} L[b5 bS)

. vp1 - . VbZ - .« VB3 - «Vha - . Vb5 -
[
DC
dYAYAY, &
./
2
.
8. + val - . vaz - + Va3 - + Vad - Va5 -

+ ¥h1 -

1200

1000

800

600

200

L{a2.a2)

L(a3.a3) L{a4,24})

L{a5.a5)

Lib2.b2) Lib3, b3} L(b&.bd} L(bG bS)
+ Vb2 - + Wh3 - + vhd - v YBE -
—>
—iat =—ib1
—ia2 —ib2
—ia3 —ib3
—iad4 —ib4
—ia5 =—ib§
1 2 3 4 5 13 7 8 9 10

Ideal inductance

10-2004-0108474



Current[A]

1550
1530 —
—v2
1510 —v3
—v4
1480 —5
> 1470
T
8 1450
s
> 1430 |
1410
1390
1370
1350
1 2 3 ‘ 5 6 7 8 9 10
Time{msec]
1000 -
—iat
900 ——— —ia2 —————
-—~iad
800 |~ —iad -
a5
700 —i
<
E’ 600
3 s00 /
400 /
300 /
200
100
o 1 2 3 4 5 L] 7 8 9 10
Time[msec]
1600 \
1550 \
1500
>
°
2 1450
3
=
1400 | -
—v2
—v3
—vd
1350 -
1300 - - .
° 1 2 3 4 5 6 4 8 9 10
Time(msec]
220
200°
180
160
140
120
100
80
80
40
20
0 . .
o 200 400 600 800 1000 1200
Time[msec]

10-2004-0108474



10-2004-0108474

1000

—ial =—ib1

900 -

—ia2 —ib2

—ia3 —ib3

800 -

—iad4 —ib4

700 -

—ia5 ——ib5

Q g
o ©
w9

600 r

[v]iusuny

300 &

200

8

10

Time[msec]



	문서
	서지사항
	요약
	대표도
	명세서
	도면의 간단한 설명
	발명의 상세한 설명
	발명의 목적
	발명이 속하는 기술및 그 분야의 종래기술
	발명이 이루고자 하는 기술적 과제

	발명의 구성 및 작용
	발명의 효과


	청구의 범위
	도면
	도면1
	도면2
	도면3
	도면4
	도면5
	도면6
	도면7
	도면8



